




































































专利名称(译) 薄膜晶体管基板和具有该薄膜晶体管基板的液晶显示装置

公开(公告)号 US9069219 公开(公告)日 2015-06-30

申请号 US13/814022 申请日 2011-05-27

[标]申请(专利权)人(译) MISAKI胜则

申请(专利权)人(译) MISAKI，胜则

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MISAKI KATSUNORI

发明人 MISAKI, KATSUNORI

IPC分类号 G02F1/1362 H01L29/786 H01L27/12 H01L29/417 H01L29/45

CPC分类号 G02F1/136227 H01L27/1225 H01L29/41733 H01L29/458 H01L29/7869 G02F1/136286 H01L27/124 
G02F2001/136295

审查员(译) NGUYEN，粪便

优先权 2010178226 2010-08-07 JP

其他公开文献 US20130201420A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

源极部分（S）由设置在栅极绝缘膜（ 23 25 ）和氧化物半导体制成薄膜
（ 24 a ），漏极部分（DR）包括低电阻部分（ 24 ）其为氧化物半导体
膜的一部分（ 24 ），其中该部分包括氧化物半导体膜的表面（ 24 与栅
极绝缘膜相对的（ 23 ），并且该部分的电阻降低。
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